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etc….	

背景	

flexible	  display	  (sony)	 TV	  (samsung)	

◎これまでは、無機半導体デバイスの無機半導体部分を	  
　　　　　　　　　　　　　　有機半導体に置き換えることでうまく行っていた。	  
　　　　　　　　(基礎物性はあまりよくわからないまま…)	

•さらなる発展のためには、基礎物性の理解が必要！	



•無機/有機界面が(大事なのに)よくわからない	
電荷注入過程で特に重要な、	
基板や電極との界面に関するミクロな状態	
はよくわかっていない…	

•ボトムアップに作れたらうれしい。	

◎さらなる高機能化のためには、	  
　　　　分子レベルで制御された界面が求められる	

界面をしっかり制御した有機デバイスをつくりたい！！	













θ	  θ	  

M.	  Oda,	  Phys.	  Stat.	  Sol.	  C9	  1443	











•安定構造はだいたいわかった。バイアス依存性は？	  



※VJp	  =	  -‐Vsub	
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おわり	

※PHASEにはSTM像計算機能が備わっています！！！	


